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특허청  

청 항 1 

 생하는 원;

상  원   가 드하는 도 ;

상  도  상 에 치 는 어도 하나  학 시트; 

상  학 시트  상 에 치 , 상  학 시트  하는 1 에  산층  갖는 보  시트  포함

하는 라 트 어 블리.

청 항 2 

1항에 어 , 상  산층  5㎛ ~ 100㎛  께  는 것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 3 

2항에 어 , 상  산층  

 산시키  한 1 비드들; 

상  1 비드들  고 시키  한 1 막  포함하는 것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 4 

3항에 어 , 상  산층  10% ~ 90%  헤  갖는 것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 5 

1항에 어 , 상  보  시트는 상  1   2 에  크래치 지층   포함하는 것

 특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 6 

5항에  어 ,  상  크래치  지층  1㎛  ~  10㎛  께  는  것  특징  하는  라 트

어 블리.

청 항 7 

6항에 어 , 상  크래치 지층  

시 과  착  지하  한 2 비드들; 

상  2 비드들  고 하  한 2 막  포함하는 것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 8 

7항에 어 , 상  2 비드들  1㎛ ~ 10㎛  직경  갖는 것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 9 

7항에 어 , 상  2 막에는 실리 계 합  첨가  것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 10 

1항에 어 , 상  도  하 에 1 프리    것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 11 

10항에 어 , 상  학 시트는 상  도 과 마주하는 에 2 프리    역프리  시트

포함하는 것  특징  하는 라 트 어 블리.
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청 항 12 

1항에 어 , 상  도  하 에 치 는 사 시트   포함하는 것  특징  하는 라 트 어 블

리.

청 항 13 

 생하는 원;

상  원   가 드하는 도 ;

상  도  상 에 치 는 어도 하나  학 시트; 

상  학 시트  상 에 치 , 상  학 시트  하는 1 에 5㎛ ~ 100㎛  께   산층 

상  1   2 에 1㎛ ~ 10㎛  께   크래치 지층  갖는 보  시트  포함하는

라 트 어 블리.

청 항 14 

13항에 어 , 상  산층   산시키  한 1 비드들  상  1 비드들  고 시키  한 1

막  포함하 , 10% ~ 90%  헤  갖는 것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 15 

13항에 어 , 상  크래치 지층  시 과  착  지하  하여 상  1 비드들보다  

도  포 는 2 비드들  상  2 비드들  고 시키  한 2 막  포함하는 것  특징  하는

라 트 어 블리.

청 항 16 

13항에 어 , 상  도  하 에는 1 프리   , 상  학 시트는 상  도 과 마주

하는 에 2 프리    역프리  시트  포함하는 것  특징  하는 라 트 어 블리.

청 항 17 

상  시하는 시 ; 

상  시 과 하게 치 , 상  시 과 하지 않  에 5㎛ ~ 100㎛  께  산층  

 보  시트  포함하는 시 치.

청 항 18 

17항에 어 , 상  산층   산시키  한 1 비드들  상  1 비드들  고 시키  한 1

막  포함하 , 10% ~ 90%  헤  갖는 것  특징  하는 시 치.

청 항 19 

18항에 어 , 상  보  시트는 상  시 과  착  지하  하여 상  시 과 한 에

1㎛ ~ 10㎛  께   크래치 지층   포함하는 것  특징  하는 시 치.

청 항 20 

19항에 어 , 상  크래치 지층  1㎛ ~ 10㎛  직경  가지  상  1 비드들보다  도  포

는 2 비드들  상  2 비드들  고 시키  한 2 막  포함하는 것  특징  하는 시 치.

청 항 21 

20항에 어 , 상  보  시트  상  산층   에 하게 치 , 상  보  시트  하지

않  에 프리    역프리  시트   포함하는 것  특징  하는 시 치.
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 상 한 

     

         하는   그 야  래

본  라 트 어 블리   갖는 시 치에 한 것 , 보다 상 하게는 보  시트에 한 크<14>

래치  지할  는 라 트 어 블리   갖는 시 치에 한 것 다.

액 시 치는 액  하여 상  시하는 평 시 치  하나 , 다  플  치에 비해 얇고<15>

가벼우 , 낮  동 압  낮  비  갖는  어, 산업 에 걸쳐 하게 사 고 다.

액 시 치는 상  시하  한 시  체  하지 못하는 비   에, <16>

시 에  공 하  한 별도  라 트 어 블리  필  한다.

, 라 트 어 블리는 램프  생   액 시  향  가 드하  한 도 과,<17>

도  상 에 치 어  특  향상시키는 학 시트 , 학 시트  상 에 치 어 학 시트  보

하는 보  시트  포함한다.  

그러나, 래  보  시트는 액 시 과 는 상 에 많  비드들  포함하는 산층  어 <18>

에, 액 시  하 과 보  시트  산층간  마찰에 해 크래치가 생 어 시 질  어뜨

리는 가 생 다. 

         루고  하는  과

라 , 본   같   감안한 것 , 본  시 과 보  시트  크래치  지<19>

하여 시 질  향상시킬  는 라 트 어 블리  공한다.

또한, 본  상 한 라 트 어 블리  갖는 시 치  공한다. <20>

       

본   특징에  라 트 어 블리는  생하는 원, 상  원   가 드하는 도<21>

, 상  도  상 에 치 는 어도 하나  학 시트  상  학 시트  상 에 치 는 보  시

트  포함한다.  상  보  시트는 상  학 시트  하는 1 에  산층  갖는다.

상  산층  5㎛ ~ 100㎛  께  다.  상  산층   산시키  한 1 비드들  상  1<22>

비드들  고 시키  한 1 막  포함한다.  상  산층  10% ~ 90%  헤  갖는다.

상  보  시트는 상  1 에  2 에 는 크래치 지층   포함할  다.  상  <23>

크래치 지층  1㎛ ~ 10㎛  께  다.  상  크래치 지층  시 과  착  지하  한

2 비드들  상  2 비드들  고 하  한 2 막  포함한다.  상  2 비드들  1㎛ ~ 10㎛  직

경  갖는다.  상  2 막에는 실리 계 합  첨가   다.

상  도  하 에 1 프리     다.  <24>

상  학 시트는 상  도 과 마주하는 에 2 프리    역프리  시트  포함할  다. <25>

본  다  특징에  라 트 어 블리는  생하는 원, 상  원   가 드하는<26>

도 , 상  도  상 에 치 는 어도 하나  학 시트  상  학 시트  상 에 치 는 보

시트  포함한다.  상  보  시트는 상  학 시트  하는 1 에 5㎛ ~ 100㎛  께   산층

 상  1   2 에 1㎛ ~ 10㎛  께   크래치 지층  갖는다.

본   특징에  시 치는 상  시하는 시   상  시 과 하게 치 , 상<27>

 시 과 하지 않  에 5㎛ ~ 100㎛  께  산층   보  시트  포함한다.  상  보

시트는 상  시 과  착  지하  하여 상  시 과 한 에 1㎛ ~ 10㎛  께  

크래치 지층   포함할  다.  또한, 상  시 치는 상  보  시트  상  산층   에

하게 치 , 상  보  시트  하지 않  에 프리    역프리  시트   포함할 

다.
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러한 라 트 어 블리   갖는 시 치에 , 시 과 보  시트간  마찰에 한 크래치<28>

 지하여 시 질  향상시킬  다.

하 첨 한 도 들  참 하여, 본  람직한 실시 들  보다 상 하게 하고  한다.<29>

도 1  본   실시 에  시 치  나타낸 해 사시도 , 도 2는 도 1에 도시  시 치<30>

결합  단  나타낸 단 도 다.

도 1  도 2  참 하 , 본   실시 에  시 치(100)는  공 하  한 라 트 어 블<31>

리(200)  라 트 어 블리(200)  공 는  하여 상  시하는 플  닛(300)  포

함한다.

라 트 어 블리(200)는  생하는 원(210), 원(210)   시 (310) 향  가<32>

드하는 도 (220), 도 (220)  상 에 치 는 어도 하나  학 시트(230)  학 시트(230)  상

에 치 는 보  시트(240)  포함한다.

원(210)   (미도시)  가 는 동 원에 하여  생시킨다.  원(210)  <33>

들어, 가늘고  원통 상  냉 극 램프(Cold Cathode Fluorescent Lamp : CCFL)    다.  

 달리,  원(210)는  양  단  에  극   극  램프(External  Electrode

Fluorescent Lamp : EEFL)    다.  또한, 원(210)  복   다 드(Light Emitting Diode

: LED)들    다. 

원(210)  도 (220)  어도  측 에 치 다.   들어, 원(210)  트  등  비  낮  <34>

도가 는 에 는 도 (220)   측 에만 치 , 니  등  비   도가 는 

에 는 도 (220)   마주하는 양 측 에 각각 치   다.  

도시 지는 않았 나, 라 트 어 블리(200)는 원(210)  삼  감싸  원(210)  보 하는 램프 커<35>

  포함할  다.  상  램프 커 는 원(210)  보 함과 동시에, 원(210)에  생   도

(220) 향  사시     향상시킨다. 

도 (220)  측 에 치  원(210)  공 는  가 드하여 시 (310) 향  사시킨<36>

다.  도 (220)  원(210)  공 는 원 또는 원 태   시 (310)  에 

는 원 태   변 시킨다.

도 (220)   가 드  하여 한 질  는 것  람직하다.   들어, 도 (220)  <37>

한 폴리 틸 타크릴 트(Polymethyl Methacrylate  : PMMA) 또는 폴리 카보 트(Polycarbonate : PC)

재질    다.  

도 (220)  원(210)  도 (220)   측 에만 치 는 경우, 원(210)  어질  께가<38>

감 는 쐐  상    다.   달리, 원(210)  도 (220)   마주보는 양 측 에 

치 는 경우, 도 (220)  체  동 한 께  갖도    다.

한편, 원(210)  사   시 (310) 향  사시키  하여, 도 (220)  하 에는 <39>

1 프리  (222)    다.  1 프리  (222)   들어, 원(210)   향과 직한

향  다.  원(210)  도 (220)  측  사   1 프리  (222)에 해 

사 어 상  향  사 다.

도 (220)  상 에는 학 시트(230)가 치 다.  학 시트(230)는 도 (220)  사 는 에 <40>

한 집  또는 산  능  행한다.   들어, 학 시트(230)는 도 (220)과 마주하는 하 에 2 프리

 (232)   역프리  시트  포함할  다.  2 프리  (232)  도 (220)  1 프리

(222)과 직한 향  는 것  람직하다.   들어, 2 프리  (232)  원(210)  

 향과 평행한 향  다.  

 같 , 1 프리  (222)   도 (220)과 2 프리  (232)   역프리  시트  사<41>

함 , 학 시트(230)  매  감 시킬  다.

학 시트(230)  상 에는 보  시트(240)가 치 다.  보  시트(240)는 학 시트(230)  시 (310)<42>

사 에 치 어 학 시트(230)  보 함과 동시에, 학 시트(230)  시 (310)간  착  지한다.
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또한, 보  시트(240)는 어느 도   산 능  가지므 , 도 균  향상시킬  다.  

도 3  도 2에 도시  보  시트  체  나타낸 단 도 다.<43>

도 2  도 3  참 하 , 보  시트(240)는  필 (241), 산층(244)  크래치 지층(246)  포함한<44>

다.

 필 (241)   과  하여 한 재질  다.  들어,  필 (241)  폴리아크릴<45>

트(polyacrylate)  계열,  폴리카보 트(polycarbonate)  계열,  폴리 폰(polysulfone)  계열,  폴리 틸

(polystyrene) 계열, 폴리에틸 (polyethylene) 계열, 폴리비닐클 라 드(polyvinylchloride) 계열, 폴리비닐

알 (polyvinyl alcohol) 계열, 폴리에 (polyester) 계열 등  단   또는 들  공 합체 또는 

들  합    다.   특 ,   필 (241)  폴리에틸  프탈 트(polyethylene

terephthalate : PET) 재질    다. 

산층(242)  학 시트(230)  하는  필 (241)  1  에 다.  산층(242)  학 시트<46>

(230)  통과한  산시  도 균  향상시킬  다.  또한, 산층(242)  학 시트(230)  

착  지하여 아  등  질 량  지할  다. 

산층(242)  약 5㎛ ~ 약 100㎛  께  다.  산층(242)  께가 5㎛ 하가  산 능  <47>

 행하지 못하 , 산층(242)  께가 100㎛ 상  , 보  시트(240)  께가  꺼워지는 단

 생   다.  라 , 산층(242)   산 능   행하 도   하여 약

5㎛ ~ 약 100㎛  께  는 것  람직하다.

산층(242)   산시키  한 1 비드(bead, 242a)들  1 비드(242a)들  고 시키  한 1 <48>

막(242b)  포함할  다.  

1 비드(242a)들   필 (241)  1 에  도  포 다.  1 비드(242a)들   들어, 약 5<49>

㎛ ~ 약 20㎛   크  갖는  고  질  다.  1 비드(242a)들  학 시트(230)  크래

치  지하  하여, 학 시트(230)  같거나  경도  갖는 질  는 것  람직하다.   들

어,  1  비드(242a)들  폴리 틸 타크릴 트(polymethyl  methacrylate  :  PMMA)  또는  폴리카보 트

(polycarbonate : PC) 재질    다.

1 막(242b)  1  비드(242a)들   필 (241)  1 에 고 시킨다.   들어, 1 막<50>

(242b)  열 또는 에 하여 경 는 열경  지 또는 경  지  다.

산층(242)  1 비드(242a)들과 1 막(242b)  합하여  필 (241)  1 에 도포한 후, 1<51>

막(242b)  경 시  할  다.

산층(242)  헤 (haze)가 10% 하  경우, 학 시트(230)  아  폐 과가 하 , 산층(242)<52>

 헤 가 90% 상  경우, 과  하 어 도가 어질  다.  라 , 산층(242)  약 10% ~ 약

90%  헤  갖는 것  람직하다.

크래치 지층(244)  시 (310)과 마주하는  필 (241)  2 에 다.  크래치 지층<53>

(244)  보  시트(244)  시 (310)간  착  지하여 아  등  질 량  지하  하여 

 필 (241)  2 에 다.  

크래치 지층(244)  시 (310)과  착  지하  한 2 비드(244a)들  2 비드(244a)들  고<54>

시키  한 2 막(244b)  포함할  다.  2 막(244b)  2 비드(244a)들  직경에 비하여 

 께  므 , 실질 , 크래치 지층(244)  께는 2 비드(244a)  직경과 동 하다고 할 

다.

2 비드(244a)들  시 (310)과  마찰에 한 크래치  지하  하여, 시 (310)과  착<55>

지할  는 도  한  도  포 는 것  람직하다.  라 , 2 비드(244a)들  1 비드

(242a)들에 비하여 하게  도  2 에 포 다.  

2 비드(244a)들  한     다.  2 비드(244a)들   들어, 1 비드(242a)들에<56>

비하여  약 1㎛ ~ 약 10㎛  직경  갖는다.  2 비드(244a)들  직경  1㎛ 하가 ,  공 상 

업   공  어지거나 시 (310)과  착  량  생   , 2 비드(244a)들  직경

10㎛ 상  , 안  시 어  량  원  거나 크래치  생시킬  다.  라 , 2
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비드(244a)들  약 1㎛ ~ 약 10㎛  직경  는 것  람직하다.  

크래치 지층(244)  께는 2 비드(244a)들  직경과 실질  동 하므 , 크래치 지층(244)는 약<57>

1㎛ ~ 약 10㎛  께  다.

2 비드(244a)들  시 (310)과  크래치  지하  하여, 시 (310)  하  경도보다 <58>

경도  갖는  질  는  것  람직하다.   들어,  2  비드(244a)들  폴리 틸 타크릴 트

(polymethyl methacrylate : PMMA) 또는 폴리카보 트(polycarbonate : PC) 재질    다.

2 막(244b)  2  비드(244a)들   필 (241)  2 에 고 시킨다.   들어, 2 막<59>

(244b)  열 또는 에 하여 경 는 열경  지 또는 경  지  다.  

한편, 2 막(244b)에는 실리  계열  합  1  또는 2  상 합 첨가   다.   같 , 실<60>

리  계열  합  2 막(244b)에 첨가  크래치 지층(244)   어느 도  미끄러움  갖

게 어 크래치 지 과  욱 향상시킬  다.

도 4는 도 3에 도시  보  시트  다  실시  나타낸 단 도 다.<61>

도 2  도 4  참 하 , 보  시트(440)는  필 (241)  학 시트(230)  하는  필 (241)<62>

1 에  산층(242)  포함한다.   필 (214)  산층(242)  도 3에 도시  것과 동 한 

 가지므 , 동 한 참   사 하 , 그 복 는 상 한  생략하  한다.

본 실시 에  보  시트(440)는 시 (310)과 마주하는  필 (241)  2 에 크래치 지층<63>

 지 않   갖는다.  

 같 , 시 (310)과 하게 는  필 (241)  2 에 크래치 지층  하지 않 ,<64>

평탄한 상태  갖는  필 (241)  2 과 시 (310)  하게 므 , 크래치 지 과  욱

향상시킬  다.

 1  보  시트  에  특   신뢰  트 결과  비 한 다.  <65>

<  1><66>

<67> 비 실시  1 실시  2

헤 42.5% 43.6% 42.0%

평균 도 -0.2% 0.3%

진동 트 결과 갈림 생 양 양

 1에 , 비 는  필  1 에 크래치 지층  고 2 에 산층   보  시트<68>

 , 실시  1   필  1 에 산층  고 2 에 크래치 지층   도 3

에 도시  보  시트  , 실시  2는  필  1 에 산층  고 2 에는 크래치

지층  지 않  도 4에 도시  보  시트   갖는다.

 1  참 하 , 평균 도 측 에 는, 래  보  시트에 해당하는 비  비 하여 실시  1  실시<69>

2  보  시트  사 했  경우 거  사한 평균 도  갖는 것  었다.

진동  트  결과에 는,  비 에  해당하는  3개  샘플  에  크래치  한  갈림  상<70>

생하 나, 실시  1  실시  2  보  시트  사 했  경우에는 갈림 상  생 지 않는 것  

었다.

 1  결과  통해, 실시  1  실시  2에 해당하는 보  시트  사 할 경우, 크래치  한 갈림 상<71>

지하 도 래  실질  동 한 특  얻   다는 것  할  다.

다시 도 1  도 2  참 하 , 라 트 어 블리(200)는 도 (220)  하 에 치 는 사 시트(250)  <72>

포함할  다.  사 시트(250)는 도 (220)  하  누 는  다시 도 (220)  사시  

  향상시킨다.  사 시트(250)는  사   질  다.   들어, 사 시트(250)는

색  폴리에틸  프탈 트(Polyethylene Terephthalate : PET) 또는 폴리 카보 트(Polycarbonate :

PC) 재질  다. 

플  닛(300)  라 트 어 블리(200)  상 에 치 , 라 트 어 블리(200)  공 는<73>
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 하여 상  시한다.  플  닛(300)  보  시트(240)  상 에 치 는 시 (310)

 시 (310)  동시키  한 동 (320)  포함한다.

시 (310)  보  시트(240)  상 에 치 다.  시 (310)  하  (312), 하  (312)과 <74>

향하여 결합 는 상  (314)  하  (312)과 상  (314) 사 에 개재  액 층(미도시)  포함한

다. 

하  (312)  칭  막 트랜지 (Thin Film Transistor : 하, TFT라 칭함)가 매트릭  태<75>

  TFT 다.  상  TFT들   단   게 트 단 에는 각각  라   게 트 라

연결 고, 드  단 에는 한 도  재질  루어진  극  연결 다.

상  (314)  색  하  한 색, 색  청색 컬러필 가 막 태   칼라필  다.<76>

상  (314)에는 한 도  재질  루어진 공통 극  다.  한편, 컬러필 는 하  (312)

에   다.

러한  갖는 시 (310)  상  TFT  게 트 단 에 원  가 어 TFT가 - (Turn on) ,<77>

 극과 공통 극 사 에는 계가 다.  러한 계에 해 하  (312)과 상  (314) 사

에 개재  액 층  액  들  열  변 고, 액  들  열 변 에 라  라 트 어 블리

(200)  공 는  과도가 변경 어 원하는 계  상  시하게 다.

동 (320)는 시 (310)  동  한 각  어 신  하는  쇄 (322)과, <78>

 쇄 (322)과 시 (310)  연결하는  동 필 (324)  시 (310)과 연결

게 트 동 필 (326)  포함할  다.

 동 필 (324)  하  (312)   라 과 연결 고, 게 트 동 필 (326)  하  <79>

(312)  게 트 라 과 연결 다.   동 필 (324)  게 트 동 필 (326)   쇄

(322)  공 는 어 신 에 하여 시 (310)  동하  한 동 신  하는 동

칩  포함한다.   동 필 (324)  게 트 동 필 (326)   들어, 프 캐리어 키지

(Tape Carrier Package : TCP) 또는 칩  필 (Chip On Film : COF)  루어진다.  

도시 지는 않았 나, 동 (320)는 게 트 동 필 (326)과 연결 는 게 트 쇄   포<80>

함할  다. 

     과

 같  라 트 어 블리   갖는 시 치에 , 시 과 보  시트간  마찰에 한 크<81>

래치  지하여 시 질  향상시킬  다.

앞  한 본  상 한 에 는 본  람직한 실시 들  참 하여 하 지만, 해당 <82>

야   당업  또는 해당 야에 통상  지식  갖는 라  후  특허청 에 재  본 

사상   역  어나지 않는  내에  본  다양하게   변경시킬   해할

  것 다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에  시 치  나타낸 해 사시도 다.<1>

도 2는 도 1에 도시  시 치  결합  단  나타낸 단 도 다.<2>

도 3  도 2에 도시  보  시트  체  나타낸 단 도 다.<3>

도 4는 도 3에 도시  보  시트  다  실시  나타낸 단 도 다.<4>

<도  주  에 한  > <5>

100 : 시 치 200 : 라 트 어 블리<6>

210 : 원 220 : 도<7>

222 : 1 프리  230 : 학 시트<8>
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232 : 2 프리  240 : 보  시트<9>

241 :  필 242 : 산층<10>

244 : 크래치 지층 250 : 사 시트<11>

300 : 플  닛 310 : 시 <12>

320 : 동 <13>

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4
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